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MRF1550NT1 Радиочастотный широкополосный MOSFET-транзистор с
горизонтальным каналом

Транзистор  –  это  электронный компонент,  который управляет  высоким током с  помощью
низкого. Транзистор еще можно назвать полупроводниковым триодом.

Данный транзистор  предназначен  для  широкополосного  коммерческого  и  промышленного
п р и м е н е н и я  с  ч а с т о т а м и  д о  1 7 5  М Г ц .  В ы с о к о е  у с и л е н и е  и
широкополосная производительность этого устройства делает его идеальным для применения
в  усилителях  с  общим  источником  большого  сигнала  в  12,5-вольтовом  мобильном  FM-
оборудовании.

Спецификация:

Серия: MRF1550N;
Тип: RF Power MOSFET;
Полярность транзистора: N-Channel;
Технология: Si;
Непрерывный ток утечки: 12 A;
Напряжение пробоя сток-исток: 40 V;
Рабочая частота: 175 MHz;
Усиление: 14.5 dB;
Выходная мощность: 50 W;
Рассеивание мощности: 165 W;
Напряжение затвор-исток: 20 V;
Пороговое напряжение затвор-исток : 3 V;



Рабочая температура: от -60°C до +150°C;
Корпус: TO-272-Wrap-6.

Схема:


